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Elektroniczny analogowy przelacznik,
zwlaszcza do urzadzen o niskim napigciu zasilania
) 1 matym poborze pradu

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny analogowy przetacznik, zwlaszcza do urzadzerio
niskim napigciu zasilania i matym poborze pradu przeznaczony do bezstykowego przetaczenia
matych sygnaléw analogowych.

Znane rozwiazanie elektronicznego przetacznika zamieszczone w ksigzce autorow Zbigniew
Kulka i Michat Nadachowski pt. ,Liniowe ukiady scalone i ich zastosowanie* wydawnictwa
Komunikacji i £acznodci Warszawa 1977 r. na stronie 464 przedstawia uktad z tranzystorem
unipolarnym sterowany z ukfadu tranzystora biopolarnego zasilanego napigciami + 10V i - 15V.
W ukladzie tym tranzystor unipolarny ma spolaryzowane dren i Zr6dlo potencjalem masy.

Wadga tego rozwigzania jest przede wszystkim to, ze ukiad nie nadaje si¢ do zastosowania w
urzadzeniach o zasilaniu niesymetrycznym, na przykiad bateryjnym i o niskim napigciu zasilania.

Rozwigzanie wedtug wynalazku elektronicznego analogowego przetacznika posiada dwusta-
nowy uklad sterujacy, ktdry wyjéciem polaczony jest poprzezdiode zbramka tranzystora unipolar-
nego zalaczonego J-FET, ktdrego dren jest potaczony poprzez kondensator z wejéciem i poprzez
rezystor z napig¢ciem zasilania, a zrédto tego tranzystora poltaczone jest poprzez kondensator z
wyjsciem i poprzez rezystor z napigciem zasilania.

Zasada dziatania uktadu wedtug wynalazku polega tym, ze w przypadku, gdy ukiad sterowany
jest stanem wysokim napigcia o wartoSci napigcia rownej w przyblizeniu wartosci napigcia zasila-
nia, to dioda jest spolaryzowana w kierunku zaporowym powodujac oddzielenie bramki od uktadu
sterujacego, spelniajac jednocze$nie warunek, Zze napi¢cie bramka-Zrédto jest rébwne zero.

W przypadku zas, gdy uktad sterowany jest staniem niskim napigcia, na przyktad potencjalem
masy, to dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia, a napigcie bramka-Zrédto jest w
przyblizeniu réwne warto$ci napigcia zasilania pomniejszonej o warto$ci napigcia polaryzacji
diody.

Zaletg uktadu wedlug wynalazku jest mozliwo$¢ stosowania go w urzadzeniach, gdzie warto$¢
napigcia zasilania jest o okoto jeden wolt wigksza od napigcia odcigcia tranzystora unipolarnego. -
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Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na rysunku, w ktérym fig. 1 przedstawia uktad
elektronicznego analogowego przetacznika, gdzie zastosowany jest tranzystor unipolarny z kana-
tem typu n, fig. 2 przedstawia uktad elektronicznego analogicznego przelacznika, gdzie zastoso-
wany jest tranzystor unipolarny z kanalem typu p.

I. Elektroniczny analogowy przetacznik, zwlaszcza do urzadzen o niskim napigciu zasilania i
malym poborze pradu posiada dwustanowy uklad sterujacy 1, ktéry wyjSciem potaczony jest
poprzez diod¢ 2 z bramkg tranzystora unipolarnego zlaczowego J-FET z kanalem typu n 3,
natomiast dren tranzystora 3 jest polaczony poprzez kondensator 4 z wejsciem We i poprzez
rezystor § z napig¢ciem zasilania + Uz, a Zrédlo tranzystora 3 polaczone jest poprzez kondensator 6
z wyjSciem Wy i poprzez rezystor 7 z napigciem zasilania + Uz.

II. Elektroniczny analogowy przelacznik, zwlaszcza do urzadzen o niskim napigciu zasilania i
malym poborze pradu posiada dwustanowy ukiad sterujacy 1, ktéry wyjsciem potaczony jest
poprzez diod¢ 2 z bramkg tranzystora unipolarnego zlaczowego J-FET z kanatem typu p 3,
natomiast dren tranzystora 3 jest potaczony poprzez kondensator 4 z wejSciem We i poprzez
rezystor § z napigciem -Uz, Zrédlo tranzystora 3 potaczone jest poprzez kondensator 6 z wyjsciem |
Wy i poprzez rezystor 7 z napigciem zasilania -Uz.

Zastrzezenie patentowe

Elektroniczny analogowy przefacznik, zwlaszcza do urzadzen o niskim napigciu zasilania i
malym poborze pradu, posiadajacy dwustanowy uklad sterujacy, ktéry wyjsciem potaczony jest
poprzez diodg¢ z bramka tranzystora unipolarnego ztaczowego J-FET, znamienny tym, Zze dren albo
Zrodlo tranzystora (3) sa potaczone poprzez kondensator (4) z wejsciem (We) i poprzezrezystor (5)
z napigciem zasilania, a Zroédto albo dren tranzystora (3) polaczone sa poprzez kondensator (6) z
wyjsciem (Wy) i poprzez rezystor (7) z napigciem zasilania.
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